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ОТЗЫВ 

на автореферат диссертации Сальникова Андрея Сергеевича 

«Построение моделей пассивных элементов и автоматизированное 

проектирование СВЧ монолитных усилителей с учётом влияния 

температуры», представленной на соискание ученой степени кандидата 

технических наук по специальности 05.12.07 – «Антенны, СВЧ устройства и 

их технологии»  

 

В настоящее время актуальна проблема решения научных и 

практических задач разработки библиотек элементов для отечественных 

GaAs и GaN технологий. Решение проблемы позволит ускорить и облегчить 

проектирование российских СВЧ МИС. Однако создание библиотек 

элементов СВЧ МИС связано с решением целого ряда задач  

В связи с этим, решаемая в диссертации задача разработки методов и 

средств автоматизации измерений, построения моделей и библиотек 

элементов СВЧ монолитных интегральных схем (МИС) на базе 

отечественных GaAs и GaN технологий несомненно является актуальной. 

 

В автореферате диссертации представлены следующие результаты, 

обладающие новизной и значимостью: 

1. обобщённая методика определения электрофизических параметров 

материалов для электромагнитного моделирования на основе экстракции 

простых эквивалентных схем (ЭС) пассивных компонентов СВЧ МИС и 

решения уравнений, характеризующих физические свойства компонента; 

2. обоснование эффективности использования метода обратного 

средневзвешенного расстояния при построении поведенческих моделей 

активных и пассивных компонентов СВЧ МИС; 

3. формализованная методика построения библиотек элементов для 

отечественных GaAs и GaN МИС.  

Практической значимостью обладают: 

• реализованные поведенческие модели активных и пассивных 

элементов СВЧ МИС, обладающие универсальностью, простотой и высокой 

скоростью построения; 

• разработанное ПО для автоматизации измерений, хранения и 

статистической обработки результатов измерений характеристик СВЧ МИС, 

построения поведенческих моделей элементов;  

• параметрические ЭС и ОСР- модели пассивных и активных 

элементов для отечественной GaAs и GaN HEMT технологии изготовления 

МИС.   

К достоинствам диссертационной работы относится наличие ряда  

Результаты диссертации достаточно апробированы, внедрены и 

использованы при выполнении при выполнении различных НИР. Результаты 




